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a favor de: CQMPAGNIE POUR IA FABRICATION DES COMPTEURS ET

MATERIEL D*USINES A GAZ, de nacionalidad y residencia fran­

cesas; D* V ladislas ZEITLINE, de nacionalidad rusa y re s i­

dencia francesa; D* A pollina ire  ZEITLINE, de nacionalidad 

rusa y residencia  francesa; y  D* Vladimir K1IATCHK0, de na­

cionalidad rusa y residencia francesa*

MEMORIA DESCRIPTIVA

la  patente prin cipa l se re fie re  a un d ispositivo  deno­

minado am plificador de luz , en e l  cual una capa fotosen si­

b le  bajo la  in flu en cia  de una imagen óp tica  emite e le ctro ­

nes que vienen a chocar con una segunda capa fluorescente o 

5 emisora de electrones secundarios. De esta manera se forma 

Tm% segunda imagen por vía e leo troóp tica , pudiendo ser la  

radiación prim itiva considerablemente reforzada por la a p li­

cación de una elevada tensión conveniente entre lo s  e le ctro ­

dos* Se ha propuesto, para alimentar este e fe c to , u t i l iz a r  

la  reacción entre la  capa fluorescente y la capa fo tosen si-10
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Tole, o bien aumentar gracias a una emisión secundaria e l 

número de electrones que choquen con la capa fluorescente#

La presente adioión se re fiere  a un nuevo medio para 

aumentar e l  nómero de electrones secundarios emitidos#

15 El p rin cip io  de la  invención está representado en la

figura 1 del adjunto dibu jo, cuya figura 2 representa una 

d isposición  ventajosa que permite reforzar la  luminosidad 

de una imagen sin  perjudioar la  limpieza de sus contornos; 

la  figura 3 representa una sección  de la d isposición  de la  

20 figura 2#
En la  figura 1 , H es un recip ien te de vacío forzado 

que contiene la  su p erficie  fotosen sib le  P sobre la  cual se 

forma una imagen por medio del lente L# Esta su perficie  e3- 

tá empalmada a l polo negativo de un manantial B y emite eleo- 

25 tronos hacia e l ánodo Á cuyo potencial positivo es tomado por 

e l  potenciómetro D empalmado a los  bornes de B# Un sistema 

aoelerador 3 p os it iv o  con re lación  a A  ̂ d ir ige  luego e l  haz 

sobre la  pantalla F, hadándole atravesar varias r e j i l la s  G 

de fuerte emisión secundaria# Cada impacto de un eleotrón  

30 que viene de P sobre una r e j i l la  G lib e rta  eleotrones secun­

darios que son acelerados por e l  sistema 3 y aumentan e l haz 

de eleotrones que oae sobre la r e j i l la  sigu ien te . Es claro 

que por este procedimiento se puede obtener una oorriente 

e lectrón ica  fin a l considerablemente amplificada#

35 La d ificu lta d  del procedimiento descrito  consiste en

la  gran dispersión de los  eleotrones secundarios que como 
es sabido son emitidos en todas d ireccion es; la  calidad de



la  reproducción electroÓ ptica desoiende por consiguiente a 

medida que la  am plifioaoión aumenta. Pero e l  procedimiento 

40 que constituye la  invención permite vencer t a l  d ificu lta d  

gracias a una construcción del sistema 3, ta l como e l  de 

las figuras £ y 3 ( en las  ouales las letras ya u tilizadas 
s ig n ifica n  lo  mismo que en la  figura 1 ) .  El sistema de e lec ­

trodos 3 está oonstitu ldo según esta d isposición  por un haz de 

45 tubos m etálicos cuyo diámetro es reducido con relación  a su 

longitud; estos tubos sirven para canalizar en c ie r to  modo 

los  electrones em itidos por un punto determinado de la super­

f i c i e  3^ ( sobre la  cual se habrá formado una primera imagen 

e lectrón ica , preamplificada o no) de manera que vengan a cho’-  

50 car con la segunda su perfio ie  Sg en un punto homólogo bien 

determinado.
Además, la  pantalla fluorescente F puede ser emplazada 

ceroa de Sg, lo  cual permite eventualmente ev itar e l  empleo 

de un segundo ob jetivo  e lectroóp tioo»

55 Se puede todavfa in terca la r  una tensión alternativa  T

entre e l  manantial B y  la  pantalla fluorescente F, de manera 
que se pongan de acuerdo las frecuencias con e l  tiempo emplea­

do por los  electrones secundarios en atravesar e l  campo in - 

termoleoular de la materia constituyente de los  e lectrod os;

60 finalm ente, para aumentar e l rendimiento de la  emisión se­

cundaria se puede reoubrir e l  in te r io r  d e l tubo 3 oon una 

oapa de materia, ya sea fluorescen te , ya sea fuertemente 

emisora, ta l como e l  ca lc io , e l  sodio u o tro , Se puede igual-



mente dejar en e l  recip iente R un gas, ya sea l ib re , ya sea 

65 " absorbido por las paredes.

La preparación de la capa fotosen sib le  puede ser fa c i ­

lita d a , según la  invención, impregnando los e lectrodos de sa­

les  ta les  como nitruros o amiduros de sod io , de potasio o de 

otro metal e lectronegativo, y  calentando en un homo o por 

70 medio de una corriente de a lta  frecuenoia para provocar la  

descomposición de estas sa les .

La uniformidad de la  capa fotosen sib le  puede ser mejora­

da poloriaando y transportando e l metal mediante una descar­

ga e lé c t r ic a .

N O T A

75 Por e l  ce rtifica d o  de adición a q.ue se re fie re  la  pre­

sente memoria descriptiva  se REIVINDICA:
1 .-  La explotación exclusiva de unos perfeccionamientos 

introducidos en e l  d isp ositivo  q.ue constituye e l  ob jeto  de 

la  patente de invención número 142.540, q.ue consisten  esen- 

80 cialmente en:

a) Situar en e l  recorrido de la corrien te fo to e lé c tr ica  

su p erfic ies  de fuerte emisión secundaria, constitu idas pre­

ferentemente por e lectrodos en forma de r e j i l l a .

b) Asegurar la  correspondencia de los  puntos homólogos 

85 de la  imagen y del objeto e le c tro ó p tio o , por medio de un

sistema de tubos m etálicos llevados a un potencial p o s it iv o .

o) A plicar una tensión alterna entre los  e lectrodos de 

fuerte emisión secundaria y la  pantalla fluorescente, 
d) Preparar los e lectrodos de fuerte emisión secundaria
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90 impregnándolos con sales ta les  como n itruros o amiduros de 

' sod io , de potasio o de otro metal e lectron egativo , y calen­

tándolos en un horno, mediante una corriente de a lta  fre ­

cuencia o por otro medio para provooar la  descomposición

■ r ' de dichas sa les, pudiendo perfeccionarse la uniformidad de

95 la  capa sensible polarizando y transportando el metal por 

medio de una descarga e lóctrioa*
2 .-  La explotación exclusiva del objeto del ce rtifica d o , 

sean cuales fueren las circunstancias que concurran oon su 

esencialidad defin ida en la anterior re iv ind icación , cual 

100 objeto es:
"Un am plificador de la  luz objeto de la patente de in­

vención mimero 142.540",
Consta la  presente memoria de cinoo hojas fo liadas, es­

cr ita s  por una sola cara*

Barcelona, 30 de Junio de 1936*
P. p. de: CQMPAGNIE POUR IA FABRICATIQN DES CQMPTEURS

ET MATERIEL D'USINESA GAZ, D* Y ladislas ZEITLIHE,

D. A pollina ire ZEITLINE y D* Yladimir KLIATCHKO,
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